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O fenbmeno da Magnetorresisténcia € a mudanga da resistividade de um
material ferromagnético, quando neste é aplicado um campo magnético externo. A
Magnetorresisténcia Anisotropica (Anisotropic Magnetoresistance, AMR) é a
variagdo da resistividade em fungdo da direcdo de aplicagdo do campo magnético
externo. O objetivo do presente trabalho € investigar o fendbmeno da AMR em filmes
finos de cobalto que apresentam o colapso do eixo de dificil magnetizacdo. A
metodologia adotada consistiu na realizagcdo de medidas de AMR para duas
configuragbes das direcbes da densidade de corrente e do eixo de dificil
magnetizacdo da amostra (paralelas e perpendiculares entre si) e para duas
magnitudes de campo magnético aplicado (0 Oe e 300 Oe), para que fosse possivel
estudar AMR nos estados de magnetizagdo remanente e de saturacdo magnética da
amostra. Os resultados experimentais parciais, obtidos e comparados com os de
modelo tedrico computacional desenvolvido pelo bolsista no decorrer do projeto,
estdo sendo analisados.



